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内容概要

　　《二氧化钛半导体光催化材料离子掺杂》系统地介绍了离子对纳米TiO2粉体和薄膜的掺杂试验结
果及相关测试、分析和讨论，是一本系统描述TiO2离子掺杂的专著，具有较高的学术水平和参考价值
。
　　《二氧化钛半导体光催化材料离子掺杂》系统地研究了Fe3+、Co2+、Ni2+、Cu2+、Zn2+等13种
金属离子对粉末TiO2和负载在玻璃、陶瓷、钛片、不锈钢、铝片、釉面瓷砖等6种载体表面二氧化钛
薄膜的掺杂效果，提出了离子掺杂和载体之间存在交互效应的概念；采用紫外光谱、红外光谱研究了
离子掺杂对TiO2本征吸收、杂质吸收的影响。
确定了相关离子在TiO2半导体中的掺杂能级位置，建立了深掺杂和浅掺杂的电子（空穴）捕获模型；
采用X衍射仪研究了离子掺杂浓度和离子类型对TiO2物相、粒度的影响，建立了离子掺杂的物相模型
；采用正电子湮灭技术研究了13种离子掺杂TiO2粉末的晶格缺陷、电子密度等；利用半导体电化学能
带理论和电化学双电层理论建立了TiO2的离子掺杂机理和模型。
　　《二氧化钛半导体光催化材料离子掺杂》适合于高等院校环境科学与工程、材料科学与工程、化
学化工专业等本科生和研究生学习，也可供相关科技人员参考。
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